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Тема дисертації:
1. Радіаційно-стимульовані процеси в діелектричних матрицях M1-хRхF2+х (M2+=Cа, Sr, Ba, R3+=Ce, Pr, x=0.35)

2. Radiation induced processes in the dielectric hosts M1-хRхF2+х (M2+=Cа, Sr, Ba, R3+=Ce, Pr, x=0.35)

Реферат:
1. Роботу присвячено комплексним дослідженням впливу особливостей кристалічної структури на процеси
випромінювальної релаксації електронних збуджень та радіаційного дефектоутворення в діелектричних
фторидних матрицях M1-xRxF2+x (M2+=Ca, Sr, Ba, R3+=Ce, Pr, х=0.35) із застосуванням абсорбційних,
люмінесцентних та термолюмінесцентних методик. Модифікація енергетичних переходів в кристалах
M0.65R0.35F2.35 (М2+=Ca, Sr, Ba, R3+=Ce, Pr) відображує особливості структури флюоритових твердих
розчинів в залежності від типу лужноземельного катіону в ряду Ca-> Sr->Ba. Збільшення концентрації RF3 в
матриці МF2 приводить до утворення R3+-вмісних кластерів із відмінним від базових компонентів MF2-R та
RF3 локальним оточенням R3+ іонів. Внаслідок цього змінюються параметри розщеплення та положення
центроїду збудженого 5d стану R3+ іонів в результаті чого в твердих розчинах спостерігається зміщення
енергій електронних переходів рідкісноземельних іонів у порівнянні зі слаболеґованими кристалами MF2-R.
Запропоновано моделі різних типів центрів світіння, які базуються на припущенні, що в кристалах M1-



хRхF2+х іони рідкісноземельного елемента входять до складу кластерів дефектів, структура яких
визначається типом лужноземельного та рідкісноземельного катіонів. Визначено механізми переносу енергії
до іонів Ce3+ та Pr3+ у твердих розчинах при іонізуючому збудженні. Досліджено процеси радіаційного
дефектоутворення в системах М0.65Pr0.35F235 в залежності від типу матричного катіону.

2. This thesis is devoted to the comprehensive study of the crystal structure influence on the radiative relaxation
of the electronic excitations and radiation defects formation in the M1-xRxF2+x (M2+=Ca, Sr, Ba, R3+=Ce, Pr,
х=0.35) solid solutions using absorption, luminescent and thermoluminescent techniques. Modification of the
energetic transitions in M0.65R0.35F2.35 (М2+=Ca, Sr, Ba, R3+=Ce, Pr) reflects the structure peculiarities of the
fluorite solid solutions depending on the type of the alkaline-earth cation in the Ca-> Sr-> Ba row. The increase of
RF3 concentration in МF2 host results in formation of R3+-containing clusters. The local environment of R3+ in
clusters is different from that in basic components MF2:R and RF3. The latter causes changes in splitting
parameters and centroid position of the excited 5d state of R3+ ions, leading to the shift in electronic transitions
energies of rare-earth ions in the solid solution in comparison with doped MF2:R crystals. The models of emission
centers in M1-хRхF2+х (M2+=Cа, Sr, Ba, R3+=Ce, Pr, x=0.35) have been proposed - R3+ ions incorporated into
different defect clusters. The structure and composition of the clusters depends on the type of М2+ and R3+ ions.
The mechanisms of energy transfer to Ce3+ and Pr3+ ions in the solid solutions under ionizing radiation and the
processes of the radiation-induced defects formation have been studied.
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